


 

管脚 说明 输入/输出 功能 

1 FREQ 输入 频率抖动使能端口（ 浮空频率抖动功能关闭，接地打开频率抖动功能 ） 

2 NTC 输入 热敏电阻输入端，通过外接热敏电阻检测电池温度  

3 AGND 地 模拟地 

4 EN 输入 芯片使能端（ EN 接地或者浮空使能芯片 ,EN 接高电位芯片关断，管脚耐压 6V ） 

5 STAT2 输出 充电状态指示端口 2 

6 STAT1 输出 充电状态指示端口 1 

7 ITERM 输入 充电终止电流调节端  

8 VCC 电源 内部 LDO 输出端 

9 VIN 电源 电源 

10 NC - 空引脚 

11，12 SW 输入 开关节点，电感连接端  

13 PGND 地 功率地 

14 BST 电源 自举电容连接端 

15 BAT 电源 电池连接端 

16 CSP 输入 电池充电电流检测正输入端  
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推荐工作环境

参数 描述 数值 单位 

VIN 输入电源电压 -0.3~28 V 

TJ 结工作温度范围 -40~150 ℃ 

TSTG 存储温度范围 -60~150 ℃ 

TSDR 引脚温度（焊接 10s） 260 ℃ 

 

参数 描述 数值 单位 

VIN 输入电源电压 3.8~20 V 

TJ 结工作温度范围  -40~125 ℃ 

TA 环境温度范围 -40~85 ℃ 

 

2热效应信息

订购信息

参数 描述 数值 单位 

θJA(EQA16) 封装热阻-芯片到环境热阻  45 ℃/W 

θJC(EQA16) 封装热阻-芯片到封装表面热阻  10 ℃/W 

 

产品型号 封装形式 器件标示 包装尺寸 卷带宽度 数量 

CS5315E EQA16L 

 

13” 12mm 4000 

CS5315E EQA16L 管装 100 
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参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 工作电源电压  13  20 V 

VINUVLO VIN 端欠压保护阈值 VIN 从高往低下降  3.6  V 

ΔVINUVLO VIN 端欠压保护滞回   200  mV 

VINOVP VIN 端过压保护阈值 VIN 从低往高上升  28  V 

ΔVINOVP VIN 端过压保护滞回   1.4  V 

VACOK ACOK 电压阈值 VIN-VBAT  300  mV 

IQ 芯片静态电流 VIN=18V     2 mA 

ISD 芯片关断电流 VIN=18V   VEN=5V   400 μA 

IBAT 电池端泄漏电流 

VIN=18V     150 μA 

VIN=0V     15 μA 

VCC VCC 端电压输出 VIN=18V  4.5  V 

VCV 充电浮充电压  12.474 12.6 12.726 V 

ΔVRCH 重充电压阈值   375  mV 

VTRK 涓流转恒流电压阈值   7.5  V 

VSHORT 电池短路电压阈值   2  V 

VOVPB BAT 端过压保护电压   13.68  V 

FSW 最大开关频率   550  KHz 

TOFF 上管最小关断时间   180  ns 

RH_DS(ON) 上管 NMOS 导通阻抗 从 VIN 端到 SW 端  150  mΩ 

RL_DS(ON) 下管 NMOS 导通阻抗 从 SW 端到地  120  mΩ 

VSENSE 最大充电电流检测电压  45 50 55 mV 

ICC 恒流模式充电电流 RCS=25mΩ 1.8 2 2.2 A 

ITC 涓流模式充电电流   10%  ICC 

 



参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IBF 默认充电终止电流 VITERM=VCC  10%  ICC 

TMRTC TC 阶段充电时间限制   3.7  Hour 

TMRCC/CV CC/CV 阶段充电时间限制   20  Hour 

Vcold NTC 端低温保护阈值 VCC 的百分比  70  % 

Vcold_hys NTC 端低温保护迟滞 VCC 的百分比  0.8  % 

Vhot NTC 端高温调节阈值 VCC 的百分比  47.4  % 

Vhot_hys NTC 端高温调节迟滞 VCC 的百分比  1.6  % 

TREG 芯片热调节阈值   120  ℃ 

TSD 芯片热保护温度   150  ℃ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   20  ℃ 
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序号 元件名称 型号&规格 单位 用量 位置 备注 

1 IC CS5315E PCS 1 U1  

2 贴片电容 0805 10uF@X5R25V PCS 1 C1  

3 贴片电容 0805 10uF@X5R25V PCS 2 C7,C8 
电池热插拔 C7,C8 合并为一

个 100uF 电容 

4 电解电容 100uF@35V PCS 1 C9  

5 贴片电容 0603 1uF@X5R25V PCS 2 C2, C6  

6 贴片电容 0603 1uF@X5R16V PCS 2 C3, C4  

7 贴片电容 0603 100nF@X5R16V PCS 1 C5  

8 贴片电阻 0805 1K 5% PCS 3 R1,R2,R4 R1,R2 用于调节 LED 灯的亮度 

9 贴片电阻 0603 1% PCS 2 RUP,RDOWN 调节 NTC 保护温度点 

10 贴片电阻 0603 5% PCS 2 RT,RB, 调节充电终止电流 

11 贴片电阻 1206 25mΩ 1% PCS 1 RCS 调节充电电流 

12 贴片电阻 NTC 电阻 PCS 1 RNTC 电池 NTC 电阻 

13 贴片 LED 0603 PCS 2 D1,D2 LED 状态指示灯 

14 功率电感 5A 饱和电流 PCS 1 L1  

 






	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10

